10-0444792

(19) (KR)
(12) (B1)
(51) Int. Cl.6 (45) 2004 12 30
GO2F 1/136 (11) 10-0444792
GO2F 1/1343 (24) 2004 08 09
(21) 10-1996-0030262 (65) 10-1998-0010564
(22) 1996 07 25 (43) 1998 04 30
(73)
416
(72)
1 195-2 1 2
(74)
(54)
2
1
2
3
1, 1a, 1b: 3:



(simple matrix)

metal-insulator-metal : MIM)

1)

07)

(10)

&)
@
(TF.T)

@)

(107

3

(PX)

W

@

(107

1)

(10)

3)
@)

(107

(107

1)

2
()

(active matrix)
(thin film transistor : TFT)

€y
(10)
(PX)
1) (10)
(TFT)
(TFT)
2 :
1)
3
(107
(107
(3)
(10)
(107

10-0444792

(
3
(1)
(2) .
(PX)
(2
(1)
(ring)
1
(1)
3 .
(1)

(107



(57)

1
A 3 3
/LL | (‘ L I K} IV
h ’ TET | /
i- 1
\j 1_ "W ]L_ E;J
10 7

px Y Px 2]

L = ,
I

10-0444792



10-0444792

TFT

‘
T

10

PX




	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술



	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3



